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 mando y gufado hacia afuers por la carcasa.

‘las dé cobre que estdn unidas en el borde, por ejemplo mediante
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Iz presente invencidn se refiere a componeﬁtes semicondu

t

tores gobernables,con uUna carcasa gue consta de dos ouerpoé metdl
cos mécizos que estédrl circundados en el borde por uﬁ anillo aisl
te, ¥ con un elemento semiconductor entre los cuerpés metdlicos e
lazado con conduccidn térmica y de corriente conréééos en el lado
del cédtodo y en el lado del dnodo y presenta un elee¢trodo de mandg,

con un conductor de conexién que estd enlazado con €l electrodo dg

Ioo componentes semiconductores de esta clase son conocid
dos desde hace tiempo. En tales componentes semiconductores los

dos cuerpoes metdlicoz macizos se forman en general por dos arande«

goldadura tlanda o dura, por ejemplo con un anillo ae cerdmica. Ex
estos. componentes semiconductores gobernables en forma de disco el
conductor de conexibn para los electrodos de mando se conducen ha-
cia afuera vor el anillo aislante generalmente. En él lado exteriqgr

del anillo aislante ajusta un casquillo enchufable, o, por ejemplg

-

un contacto deserrollado a modo de resorte de ldmina, gue puede
unirse con una linea de alimentacién, Estas conocidas tomas de cox
tacto de los electrodos de mando com una linea de slimentacidn si-
tuada fuera de la carcasa son relativamente costosas ya que tienen
que efeciuarse manualmente. Ademds de ésté el conductor de cone—~
xién tiene que montarse asimétrico, es decir de un modo determina-
do. Ademds en lo referente al aislamiento es necesario un alto cog
te yz que el conductor de conexidén tiene que es@ar aislado tanto
dentro de 1a-carcasa couo también tiene que guiarse aislado y herd
mético al gds pof el anillo aisglante,

Bgte coste puede ser soportable para grandes tiristores,

pero sin embargo ya no es empleable, frecuentemente por motivos d

costes, para componentes pequefios que se fabrican y montan en gr
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_ des numeros de piezsas.

11 cometido que fundamenta a la invencidén conbiste en per
feccionar un componente semiconductor gobernazble de la clase
mencionada al principio, de tal menera que es posibdle un sencillo
e contactado del conductor de conexidn para los electrodos demen
do con una linea de alimentacidn exterior. .

La invencidn esta caracterizada porque el cuerpo metélico
del lado del cétodo esta dotado de una escotadura concéntrica,
porgue el conductor de conexidn estid desarrollido esencialmente
19‘ rizido y ajusta en la eczcotndura concéntrica y porque el conduc
tor de conexidn sobresale hacia afuera del cuerpo metalico del
lado cdtodo,

Ta ventaja dé la invencion consiste en que la situacidn
| del conductor de conexidn es independiente dels situacidén en
15+ | 15 cual se encuentraun determinado punto en la periferia de la
carcasa. Debido & que el conductor de conexién estd desarrolla
doesenciaslmente rigido, puede realizarse entonces incluso un
conectado mecadnico del conductor de conexidn.

Ventajosamente la mencionada escotadura concéntrica esty
20, | completamente llena de materisl aislante.El senéifio contactado
mencionado puede realizarse convenientemente mediante una oreje
ta de metal situada en angulo recto,al menos aproximasdamente,reg
pecto al conductor de conexién,ranurada'y dotada de un escote pa
ra el conductor de conexién,Sin embargo el conductof de conexiéq

puede estar contactado también mediante soldadura blanda o medign

25+ | te un muelle de compresion, A
La invencidn se éclara con detalle a baée de un ejemplo de
ejecucidén, en unidn con las figuras 1 y 2.
La figura 1-muestra una seccién de un componente semiCOnng
for gobernable, segun la invencién y
30, La figura 2, muestra una ejecucion ventsjosa del contacto
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exterior del conductor de conexidn. -

En la fisura 1 estd designado con 1 el componente semicon
ductor gobernable. Zste presenta un cuerpo metélico macizo su
rerior 2 ¥ un cucrpometalico maeizo inferior 3. Ambos cuerpos
metélicos estdn dotados de bordes que dén la vuelta, a los'qde
abraza un anillo aislante 4. El anillo aislante.4 consta por
ejemplo de material sintético inyectado, colado'zuhchado o ver
tido. Entre los cuerpos metélic&s 2y3 haj un 9leﬁeﬁto semicon
ductor 5, cuyo electrodo de catodo estd design-.do ton 6 y cuyo

electrodo de mando estd designado con 7. El cuerpo metdlico supg

— =

rior 27esté dotado deuna escotadura 8 central en ia'que sjusta
concéntricamente un conductor de conexidn 10, El conductor de
conexién 10 estd unido en el lado inferior eléctricamente con el
electrodo demando, por ejemplo mediante soldadura dura, soldadu
ra blanda o aleaccidn, o sienta sobre el electrodo de mando.E1l
cuerpo-metéliqo superior 2 estid en contacto con el electrodo
de cétodo 6,con el que éste estd unido asimismo mediante solda
dura blanda, %leaccién o soldadura dura, o sienta (nicamente
sobre el electrodo de cdtodo 6.

Result#n ventajas especiales al tratarse de piezas uni-
das entre si Aediante aleacién o soldadura blanda. Aqui el.

elemento semiconductor 5 puede alearse o soldarse sobre el cuer

po metdlico inferior 3 y al mismo tiempo el conductor de conexidn .
] ) .

10 y al cuerp% metdlico superior 24

La escétadura 8 estd rellena de un material sintético 11
ailslante © vid?io? que impide una entrada de la: atmosfera exte
rior al interi%r de la carcasa. Ademas de ésto el material sintd
tico 11 sirve éara la fijacién del conductor de conexion 10,
Para ésto la escotadura 8 estd convgnientemenfe totalmente relle

na de material sintético o vidrio,

El conductor de conexidén 10 sobresale del cuerpo mcﬁ&lico
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‘do en el escote 13. Luego se cierra por resorte la orejeta de
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2 supefior y esta contactado alli con una linea de alimentacién
12, Esta linea de alimentacién puede constar por ejemplo de una
orejeta de chapa (figura 2) que estd dotada de un e?cote 13 en

el que entra ;justado el conductor de conexibn 10, idemés la ore

jeta presenta una ranura 14 en forma de V, de manera que éste

puede encajarse sobre el conductor de comexidon 10.La ranura se en

sancha entonces hata que el conductor de conexidn entra resbalan

chapa y queda establecido el contacto.

Ya que el conductor de conexidén 10 estd desarrollado esencigl

mente rigido, pueden elegirse tambiln otros tipos de unidn con
la 1inea de alimentacidn. ¥or ejemplo es posible unir el conduct
de corexidén con una linea de alimentacidn por el procedimiento
de goldadura por inmersion. ia linea de alimentacion puede ser
por ejemplo parte de un circuito impreso o estar montads sobre
unaplaca soporte. EL coptacto con la linea de dimentacidn puede
establecerse tembién mediasnteun muelle de Qompresién.

La invencion es cmpleable de forma especinlmente ventajo
sa en puentes rectificadores gobernados,len los que es como es

1

conoclno se emplean en cada caso cuatro o seis combonentes. Esto

ed

puedehunirse simultdneamente con un soporte que lleve cuatro o

bien seis conductores de conexidén. La invencibn puede emplearse
agimismo en péentes semigobernados en 1os que en cada caso esta
ejecutada gob%rnable s0lo la mitad de los componentes. La entra-
da y la salidi dela corriente de carga del componcntessemicon-
ductor gobernable tiene lugar por 1os cuerpos metalicos 2 y 3.
i
Tal y como espé representado,éstos pueden disminuir cdnicos des-
,
de el elementb semiconductor 5 e insertarse en escotes desarro

-

i . .
1lados correspondientemente cdnicos de barras colectoras, o

oy

cucrpos refrigeradores que sizven como barras colectoras. la 6i
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tuacidn de un punto en laperiferia del componente éemiéonductor
respectoaun punto en la periferia de la escotaduré, no es impor
tante a causa de la simetria de rotacién del componénte semicon
ductor.Los cuerpos metdlicos pueden tener también una forma ci-
lindrica. Estoé pueden presentar también 1ugaresAde asiento 9
para muelles,médiante los cuales se presionsn los cuerpos metdli
;

cos al cuerpo %efrigerador. Los lugares de asiento estan prefe-
rentenente desérrollados de manera que se garantice una presidn
de contacto loémés central posible. En el ejempio de ejecucidn

]
el lugar de asiento estid desarrollado abombado,
: !

En:elfcaso de que el eclectrodo de mando y el cuerpd metﬁ

lico descansen%ﬁnicomante sobre el elemento semiconductor, sin
estar ﬁnidos cén éste mediante soldadura o aleacciéﬁ,festos nue
lles, o un nuelle para varios componentes, pueden glicar lanece
saria presién de contacto interior.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,asi
como 12 manera de realizasrlo en la practica, debe hacerse céng
tar queé las disposiciones anteriormente indicadas an suscepti-
bles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su prin

cipio fundamental.
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. REIVINDICACIONES

k.~ Perfeccionamientos en componentes, semiconductores go-
bernables del‘%ipo dotados con una carcasa que conéta de dos
cuerpos metélibos macizos gue estan circundados en el borde por
un anillo~aisl§nte, ¥ con un elemento semiconductor entre los
cuerpos metéli;os enlazado con conduccidn térmica y de corriente
con éstos en ei lado del cétodo y en el lado del frodo y presen
ta un electrod de mando, con un conductor de conexidn que esta
enlazédo con er electrodo de mando y guiado hacia afuera por la
carcasa, caraé%erizados porque el cuerpo metélico del lado céto
do esta dotado de una escotadura concentrica, porque el conduc

tor de conex1on estd desarrollado esencialmente rigido y se hall

[%]

en la escotadura concéntrica, y porque el conductor de conexidn
sobresale hacia afuera del cucrpo metalico del lado catodo,

2.~ Perfeccionamientos segfn la reivindicacién 1,caracteri
zado porque la escotadura estd totalmente llena de materisl als
lante. -

3+~ Perfeccionamientos segun la reivindicaciﬁg’l 6 2,ca-
racterizados porque el conductor de conexidn esta contactado
nedisnte una orejeta de metel, ranurada, dotada de un escote
para el conductor de conexidn y situada en &ngulo recto, al menop
aproximadamente, respecto al conductor de conexiéq.

4.~ Perfeccionamientos segun la reivindicacidén 1 d 2,
caracterizades porque el conductor de conexién estd soldado con
una linea de alimentacidn en su ex tremo opuesto al del electrodo
de mando, )

5.~ Perfeccionamientos segun la reivindicacién 1 6 2,

caracterizados porqle el conductor de conexidn en su lado opues

to al electrodo de maondo estd unido con una linea de alimenta-
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¢idn mediante un nuelle de compresién,,_

6.~ Perfeccionamientos segun una de las reivindicaciones 1
a 5, éaracterizados porgque los cuerpos metéliéps estén desar:g‘
1llados cdnicos a partir del elemento s'emiconducéo:);

7.- Ferfeccionamientos segun una de las reivindicaciones

1 a 6, caracterizados porque por 10 menos unos de 1o0s cuerpos
4 -

metélicos presenta lugares de asiento para muelles de compresiénl -

8+~ Perfeccionamientos en componentes semiconductores go
bernables, tal y como queda sustancialmente descrito en la pre
sente lfemoria, y en los dibujos adjuntos. _-
Este Memoria consta de siete hojas, escritas a maquina
por una scla cara. -4& JUN. 1976
. Mgdrid,

BIEHMENS AKTIENGESELLSCHAFT, de
:Berlin y Miinche
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